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Силовая электроника — стремительно развивающееся направление техники, це
лью которого является снижение масс и габаритов устройств питания аппаратуры. 
Сегодня уже невозможно представить компьютер, видеомагнитофон, телевизор без 
легкого и надежного импульсного источника электропитания. Стихают и разговоры о 
ненадежности импульсной техники. Данная книга призвана в какой-то мере воспол
нить дефицит информации на эту тему. Здесь доступным языком рассказывается об 
основах проектирования импульсных устройств электропитания, о перспективной 
элементной базе, о ее особенностях и оптимальном выборе, дано много практических 
советов. Подробно рассказано о «подводных камнях» схемотехники, разобраны неко
торые типичные конструкции, затронуты нетрадиционные вопросы, как, например, 
создание электронных балластов для значительного продления срока службы ламп 
дневного света. Книга будет полезна не только радиолюбителям, но и молодым спе* 
циалистам-разработчикам.
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